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Impedances spektroskopija pielietojama, lai raksturotu atsevisku materiala veidojosu
fazu elektriskas ipasibas. Sistémas kompleksd impedance atkariba no maipstravas
frekvences Z(w) var tikt izteikta ka summa no sistémas realds z’ un imaginaras z"’
dalas: Z(w)=z" + jz"’. Reprezentg&jot komplekso impedanci grafiski, p-tipa $pineja ferita
pusvaditdju gazes sensoriem to darba temperatiira (no 200 Iidz 300 °C) uz diagrammas
novérojami divi pusap]i jeb divu atSkirigu faZu klatbatne (skat. l.att.). Viens no
pusapliem raksturo gazes sensora materiala graudu tilpuma (g) elektriskas ipasibas, bet
otrs — uz graudu virsmas eso$as parejas zonas (gb) elektriskas Tpasibas. Parejas zona
veidojas uz dalipas virsmas saistoties skabeklim, kas no struktiiras saker elektronu,
tadejadi palielinot caurumu koncentraciju p-tipa pusvaditaja grauda virsmas tuvuma. Si
iemesla dé] parejas zonai ir augstadka vadamiba, salidzinot ar grauda tilpumu.
Kompleksas impedances diagramma, modelgjot ekvivalento kontiiru, pielietojama So
atseviSko fazu elektrisko pretestibu (R) un kapacita$u (C) aprékinasanai.
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l.att. Kompleksas impedances attélojums p-tipa NiFe;O, gizes sensoram 275 °C apkartgjas vides un
etanola tvaiku (500 ppm) klatbutné.

Notiekot sensora mijiedarbibai ar reducgjoSu detekt€jamo gazi vai gaistoSu
organisku savienojumu, pieméram, etanolu, skdbek]a saisfitais elektrons tiek ievadits
atpaka] sensora materidla struktiira saistiba ar reakciju: C;HsOH + O° — CH;CHO +
H,0 +¢". Si iemesla dé] p-tipa pusvaditija pretestiba pieaug, jo elektronu un caurumu
rekombinacijas rezultatd samazinds brivo ladinnesgju koncentricija. Par §o procesu
liecina ari impedances realas un imaginaras dalas pieaugums (skat. 1.att.), kas ari
liecina par materiala elektriskds pretestibas pieaugumu. Izmantojot impedances
spektroskopiju, iesp&jams raksturot ari gazes sensora materiala atdkirigo fazu elektrisko
paSibu izmainu nonakot saskare ar detekt€jamo gazi. Tapat iesp&ams izvertét, kura no
fazém pret detekt€jamo gazi ir jutigaka. Piemé@ram, veicot aprékinus, secinats, ka
parejas zona dod spécigaku signalu salidzinajuma ar grauda tilpumu.
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